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Valasztas termikus kovetelmeéenyekre 1.

Termikus méretezés:
»A LED a felvett villamos teljesitménybdl fényt sugaroz
(10...40%), a maradék a pn atmenetet melegiti, termikus
veszteség
»A LED a veszteséget csak konduktiv formaban tudja leadni,
nincs sugarzasa vesztesegi tartomanyban (IR, UV).
»Teljesitmény LED-eken homérsékletméroé referenciapont,
ebbol meghatarozhato a reteghomerseklet (7;,,., és Ry,
katalogusadat)
»Szukséges hutoborda héellenallas:
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TERALED merési-méretezési modszer (BME-MENTOR)
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Valasztas termikus kovetelméenyekre 2.

Hlités méretezés:
»Passziv hiités: hitofelulet, hiitotonk

»Termikus csatolas (termikus viak, hévezeto szilikonpaszta)
»>Villamos szigetelés TIM (Thermal Interface Material, pl. Bergquist félia)

»Aktiv hiités

»Hagyomanyos ventilator nem ajanlott

»Hoelvezetés heat-pipe-al
(pl. Thermacore megoldasok)

»Nuventix SynJet a
e

Piezoelektromos hészivattyu miikodési elve:
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Meghajto aramkor tervezése 1.

Taplalas: a LED-et egyenaram miukodteti:
»AC taplalas: egyeniranyito
»DC taplalas
»Aramgenerator jellegii taplalas
DC - egyeniranyitott AC taplalas ellenallasos aramkorlatozassal

> Teleprol kozvetleniil (telep belsé ellenallas)

C _| »>Elotétellenallassal
' ERb »Tranzisztoros aramgeneratorral
S& N CRD »>Aramgenerator diédaval (CRD)
(-~ X > Integralt teljesitmény-aramgeneratorral (200 mA)
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R A veszteséges megoldasok
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Meghajté aramkor tervezése 2.

Hatasfok: optikai: ~91%
termikus: ~85% atlagosan 67%
villamos: ~87%

Kapcsolouzemi aramgeneratorok:
DC/DC konverter tipusok:
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DC/DC konverter aramvisszacsatolassal

. Jﬂiﬁ kapcsolo: MOSFET
”ﬁ szelep: dioda (gyors)
L energiatarold: induktivitas, kapacitas
riybeck vezérlés: MOSFET meghajté PWM generator
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Viable Voltage Source via Voltage Divider (R+, R2) Viable Current Source via Shunt (Rrg)
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Meghajté aramkor tervezése 4.

ASIC Advantage
Példakapcsolasok: L
VBaT © NN |
telep: 1...2 cella (elem, akku) P——
80% villamos hatasfok Vee |
Beintegralt MOSFET kapcsolé6 L o Psa0s | T O SALD
350 mA LED aram . ENA OUT. 1W POWER-LED
500 kHz kapcsolasi frekvencia S e oND

LED szakadaskor lekapcsolas
SMD alkatrészek =
Zseblampahoz, fejlampahoz, boost kapcsolas

National Semiconductor

Kapcsolt kapacitas elvi miikodés e e
Nincs induktivitas ] ]
csak négy SMD kondenzator 27 55V o e = | cree E2700 chip
700 mA 1 o |
90% hatasfok i iiisies =T
800 ms fényvillanas
- v ] e B— EN1
villanas — folyamatos lizemméd LED-

B— EN2 |
SET PGND SGND
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Fényképezbégépekbe, mobiltelefonokba
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